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Dans cette communication, nous présentons l'utilisation d'un microscope à effet 
tunnel (STM) couplé à un microscope optique comme sonde spectroscopique locale 
des excitons dans les semi-conducteurs bidimensionnels (2D). L’excitation par STM 
de la luminescence excitonique dans les semi-conducteurs 2D a longtemps été 
recherchée, notamment pour contrôler électriquement l'émission de photons uniques 
de défauts ponctuels dans ces matériaux.1,2 Les mécanismes d'excitation et 
d'émission peuvent impliquer une combinaison de transfert d'énergie et d'injection de 
porteurs de charge dans les bandes électroniques du semi-conducteur, la création 
de quasi-particules appelées excitons (paires électron-trou liées par l'interaction 
coulombienne), et des processus de conversion interne en divers espèces ou 
complexes excitoniques. Nous décrivons l’observation de luminescence excitonique 
induite par STM de monofeuillets de dichalcogénures de métaux de transition 
(MoSe2 et WS2) sur un substrat conducteur transparent.3 Nous comparons les 
résultats avec des mesures de photoluminescence pour identifier le mécanisme 
d'émission. Ainsi, nous démontrons une nouvelle technique pour étudier à l'échelle 
nanométrique les propriétés excitoniques et optoélectroniques de semi-conducteurs 
2D et de leurs hétérostructures. 
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